Fig. 1 Schaltbild

EDS 1000

R 5 Betriebspannung, operating voltage, tension de fonctionnement
R 26 Drehzaleinstellung, speed adjustment, ajustement de tours 33 1/3
R 27 Drehzaleinstellung, speed adjustment, ajustement de tours 45
P 1 Drehzah'einregulierung, speed fine ajustment, réglage précis de tours 33 1/3
P 2 Drehzah'einregulierung, speed fine ajustment, réglage précis de tours 45
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Belastbarkeit der Widerstinde
Resistor loading capacity
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110/130 Drehzahlschalter
220/240 R Platter speed switch Transistoren von der AnschluBseite gesehen

Transistors as seen from the connecting side

Capacité admissible de charge des résistances

R 7/8 Frequazverdopplung, double frequency, doublage de fréquence ——1 =025W ——F=05W
Spannungen gemessen mit MeRinstrument (7 — 10 MOhm Eingangswiderstand) gegen Masse R 11/14/18 'ymmetrie Tachospannung, symmetrizing the speed indicator voltage,
Voltages measured with measuring instrument (7 — 10 MOhm input resistance) to ground symétrie de | tgnsnon de vitesse N . '
Tensions mesurées avec instrument de mesure (7 — 10 MOhm résistance d’entrée) contre masse R 16 Symmtrie Hallspannung, symmetrizing the Hall voltage, symétrie de la tension de Hall
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